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ELEKTRONIKAI TECHNOLOGIA: fétargy

. Félvezet6k energiasavdiagramja, adalékolas, intrinsic, p-, n-tipust anyagok.

. Félvezetok elektromos vezetése €s annak hdmérsékletfiiggése. Lehetséges alkalmazasok.

p - n 4&tmenet, heteroatmenet, félvezetd diddak o tipusai.

. A félvezet6 didda mitkodése, karakterisztikaja, fotodioda és fototranzisztor mitkodése.

. Bipolaris tranzisztor felépitése, miikddése, karakterisztikai.

. LED, fehér LED: szerkezet, miikddés elve, anyagok és fontosabb paraméterek.

. Félvezeto 1ézerek: szerkezet, miikodés elve, anyagok és fontosabb paraméterek.

. JFET elemek: szerkezet, miikodés elve, fontosabb paraméterek és jellemzd karakterisztikak.

. MOSFET elemek: szerkezet, miikddés elve, fontosabb paraméterek ¢s jellemz0 karakterisztikak.
. Négyrétegl eszkozok: tirisztor, triak felépitése, jellemzése és karakterisztikai.

. Tiszta félvezetd Si anyag, egykristaly és lapka technologidja.

. Vékonyréteg levalasztasi technologidk: parologtatas és porlasztas valtozatai.

. Vékonyréteg levalasztasi technologidk: CVD és valtozatai. Epitaxialis rétegndvesztés.

. Litografia tipusai, fontosabb paraméterei és alkalmazasai.
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. Integralt didda Si lemezen: technologia.
. Elektronikai elemek tokozasa.

.NYAK szerelési technologiak: furatba szerelés, technoldgiai 1épések, jellemz6 berendezések,

paraméterek és esetleges hibak.

NYAK szerelési technologiak: feliileti szerelés, technologiai 1épések, jellemz6 berendezések,
paraméterek ¢€s esetleges hibak.

Optikai hullamvezetdk: tipusok, miikddési elviik, fontosabb paramétereik.
Optikai szalak tipusai, technologiaja és alkalmazésa a tavkozlésben.
Integralt optikai hullamvezetdk: technologidjuk, lehetd alkalmazésuk.
Optikai ablakok, sziir6k: tipusok, anyagok, paraméterek, alkalmazasok.
CCD matrix: szerkezet és miikodés.

LCD képernyd: szerkezet és miikodés.

Optikai memoria elemek.

Migneses memoria elemek.

Napelemek: szerkezetek, anyagok, paraméterek.

A mikroelektronika és technoldgia fejlédési iranyzatai.
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NANOTECHNOLOGIA: melléktargy

. Elektronikai anyagok méretfiiggd paraméterei. Méretredukcié problémai az elektronikaban.

. Top-down nanotechnologiak.

. Bottom-up nanotechnologiak.

. Vékony filmek eldallitaisa PVD modszerekkel: tipusai, elényei, hatranyai, alkalmazasi lehetdségei.
. Vékony filmek elééllitaisa CVD modszerekkel: tipusai, elényei, hatranyai, alkalmazasi lehetdségei.
. Vékonyrétegek tulajdonsagainak vizsgalata elektronok segitségével.

. Vékonyrétegek tulajdonsagainak vizsgalata rontgennyalab segitségével.

. Multiheterodtmenet és nanoelektronikai elemek: fotodiodéak és 1ézerdiodak.

. Nanostrukturalt memoria-elemek.

. Fullerének: szerkezet, tulajdonsagok és alkalmazasok.

. Sz¢én nanocsovek: szerkezet, tulajdonsagok és alkalmazasok.

. Grafen: szerkezet, technologidk, fontosabb paraméterek és alkalmazasok.
. Plazmonikai elemek technoldgidja, paraméterei és alkalmazhatosaguk.

. Nanoméretli anyagok elektromos tulajdonséagai.

. Nanoméretli anyagok optikai tulajdonséagai.

. Nanokompozitok: szerkezetek, anyagok, tulajdonsagok.

. Pordzus Si: szerkezet és alkalmazas.



